13 cm Power Amplifier 


by Harald Fleckner, DC 8 UG 
E. : This 2.5 GHz amplifier works with ZL 15 a from CTC. The transistor 
does 1.5 W output at ldb compression and 33db IMs distance. At U oo =12V 
he has V_= 5.5db and with 18V V_= 6.5db. 

. The afplifier is mounted on a 1.6mm RT Duroid 5870 board, with a 
0.5mm brass plate soldered on the ground of the board. The board is F 
soldered in a brass plate case(30mm high). The winding bolt is emitter. 
The transistor has to put in the board that basis and collector are 
lying plane on the beard, see fig. 4. 

The vranadstor has Pe ott and works with constant I = 250mA at 

Uf ios 18V. To get I “Constant, a circuit ( fig. 3 ) is neeeded. 
Test eke circuit beforé connect with the ZL 15. _ 
Fig. 1+2 shows the circuit and the board ( 70x90).An extra plate for 
cooling is not needed. Input and output impedance is 50Nn. 
Cl=C 3 = 30pF (trapezoid) C2 = 0. ae glese Tubulator cap. 
C 4 = C6 =56pF CS = OlpF Vile=2ZL15a_ tf, = 6 GHz T. max.0i5 A 


26 = 502, equal, W/n = 2.7. Z1 = 842, 26mm, Waa Z2 = 220, 24mm, 
W/n = 8.5 23 3 1002, 27mm, W/n 30.8 Z4 = 22R, 24mm 
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D. :Dieser 2,3 GHs Versatarker arbeitet mit dem Transistor ZL 15 a von 
GTC. Er liefert 1,5 W Ausgangeleistung bei ldb Kompression = 33db IM 3 
Abstand. Bei U = 12V betraégt die Leistungsverstarkung Vy = 5,5db und 
bei 18V V_= 6,8ab, 

Der vePstarker ist auf einer 1,6mm starken RT-Duroid Bae Leiterplatte 
aufgebaut, die sur Kthhlung des Transistore und zur mechanischen Ver~ 
starkung auf der Rickssite mit einer 0,5mm starken Ma=Platte verldtet 
ist, Die Platine wird dann in ein 30mm hohes Ma-Gehiuse eingeliétet. 

Beim Transistortyp ZL 15 a ist der Gewindebolzen der Emitteransokluf, 
Der Transistor wird so in die Platine ecingepafiit, daf Basis ynd Collektor- 
anschlu& eben auf der Leterplatte aufliegen ( siehe Bild 4), 

Der Transistor hat P, = 2? Wound arbeitet im A Betrieb mit konstant 

= 250mA bei U max! £98 V. Um den Kollektoratrom konstant xu halten 
ate der TransiS8tor mit einer Arbeitepunktatabilisierung nach Bild 3 
betrieben. Die Schaltung vor AnschiuB an den Transistor testen! 

Bild 1+2 zeigen die Schaltung und-das Layout. (70x90 ),Ein susdtzliches 
Kiihlblech ist nicht erforderlich in der Regel. Die Eingangs-und 
Ausgangsimpedanzen sind 50%. 

C 1l=C.3 = 30pF (Trapez) c2 = 0,5<4,5pF Gigatrim 0.4. Glasrohrtrimmer 
(siehe auch engl. Text) 


fig. 1 cdrcuit of the amplifier 
Bild 1 Schaltung des Verstarkers 


: Mi:1 tig. 2 gig: Duroid 5870 1:6mm cupper both sides 
eey.out Bild 2 4 4 “a doppelt kaschiert 
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Arbeitspunktstabilisierung 


Current Stabilisation 


current stabilization 
Bild 3 Stromstabilisierung 


fig 3 


~Platine 

—05mm brass plate 
Ring Imm thick 
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Befestigung des Transistors 
Mounting of transistor 


fig. 4 mounting of transistor 
Bild Einbau des Transistors 
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